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V praci sa venujene stadiu struktdrnych a transportnych vlastnosti boridovych
tenkych vrstiev pripravenych RF a DC nagnetrdnovym naprasovanim Zaneriavane sa
predovset kym na systény MgB2, ReB2 a Ti B2, kde skumane vyvoj ich struktdrnych
vl astnosti a prechodov z anorfnej na pol ykrystalickd a nanokonpozitnu fézu v
zavi sl osti od paranetrov depozicie, predovsetkym el ektrického predpatie
substratov a priebehov zihani a deponovanych vrstiev.



